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Нанесение пленок практически не влияет на контактную разность потенциалов и последовательное 
сопротивление исследуемых СЭ, но приводит к заметному возрастанию параллельного сопротивления, 
которое влечет за собой увеличение отдаваемого во внешнюю цепь тока, и, следовательно, росту эффек-
тивности фотоэлектрического преобразования (см. табл. 1). Необходимо отметить более существенное 
увеличение параллельного сопротивления (в 2,3 раза) для однослойных пленок 50Al2O3 – 50CuI по 
сравнению с двухслойными (в 1,2 раза).

Значительный разброс значений параллельного сопротивления для исходных СЭ не является удиви-
тельным и может быть естественным образом объяснен различным состоянием их торцевых поверх-
ностей. 

Изучение спектров ампер-ваттной фоточувствительности и внешней квантовой эффективности СЭ 
до и после нанесения переизлучающих пленок показало увеличение их чувствительности после на-
несения переизлучающих пленок, причем не только в УФ-области, но и в видимом и ближнем ИК-
диапазонах спектра (рис. 5 а, б). Так, в области 350–390 нм квантовая эффективность СЭ с однослой-
ной пленкой повышается на 60 %, с двухслойной – приблизительно на 40 %. 

Знание спектров ампер-ваттной чувствительности позволяет рассчитать фототок, который будет ге-
нерироваться СЭ при его освещении излучением любого спектрального состава. В табл. 2 представле-
ны величины плотности фототока СЭ при его освещении солнечным светом АМ1,5 (излучение интен-
сивностью 1000 Вт/м2, спектральный состав которого соответствует солнечному свету, прошедшему 
в ясную погоду полторы атмосферы). 
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Рассчитанная плотность фототока СЭ до и после нанесения  
переизлучающих пленок при освещении солнечным светом АМ1,5 (1000 Вт/м2)
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Calculated photocurrent density of solar cell before and after  
film deposition under AM1.5 sunlight illumination (1000 W/m2)

Образец

Плотность фототока СЭ

До нанесения 
(jph), мА/см2

После нанесения 
(jph), мА/см2

Относительное 
изменение,  %

СЭ-1 15,6 21,3 36,5
СЭ-2 21,4 24,0 12,1

Рис. 5. Спектры ампер-ваттной фоточувствительности (а) и внешней 
квантовой эффективности (б) исходных СЭ-1 (1), СЭ-2 (2) и СЭ  

с пленкой состава 50Al2O3 – 50CuI (1 слой (1′) и 2 слоя (2′)
Fig. 5. Spectra of ampere-watt photosensitivity (a) and external quantum 
efficiency (b) of initial SC-1 (1), SC-2 (2) and SCs with 50Al2O3 – 50CuI 

film monolayer (1′) and double layer (2′)


